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PATENTE DE INTRODUCCION

por 10 aiios

A favor de D& CANILA PAISAL BLANCO, de nacionalidad espafiola,
residente en Barcelona, Baluarte 71. ------------
por: "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS CIRCUITOS AMPLIFICADORES Y

CONVERTIDORES PARA LAS BANDAS I Y IIT DE TELEVISION", = - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la presente patente de introduccidn,
practicado con éxito en el extranjero, se refiere a unos
perfeccionamientos introducidos en los circuitos que reali-
zan las funciones de amplificacidn y de conversidn en los
receptores de televisidn, concretdndose aquellas funciones
al manejo de oscilaciones de frecuencias comprendidas en
las bandas I y III, actualmente ocupadas por las sefiales

televisivas.
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Los perfeccionamientos en cuestidn hacen posible
el acorde de los circuitos resonantes que integran los dis-
positivos amplificadores y convertidores en aquellas bandas
de frecuencia, acorde que se gobernard por control remoto-
¥y que serd posible gracias al empleo de los diodos semicon-
ductores del tipo de reactancia variable, en una de las
aplicaciones mas racienales de los citados elementos.

Hasta la fecha, el gobierno remoto, es decir, a
distancia, de los circuitos mencionados se viene realizando
a base de sistemas mecdnicos y eléctricos, de un solo tipo
de los citados o bien combinadamente, con el resultado de
una complicacidn de realizacidn, posibilidad de averias,
desajustes de los mecanismos, etc. Su empleo resulta engorroso
y poco practico, por lo que resulta deseable un nuevo sistema
que elimine los citados inconvenientes. Los perfeccionamientos
que se describen en la presente patente hacen posible la rea-
lidad del efecto deseado.

Al mismo tiempo, los perfeccionamientos en cuestidn
permiten eliminar una de las causas originayriss de perturba-
cién en los amplificadores, cual es la del microfonismo, cons-
tituido, como se sabe, por un fendmeno de interaccidn-eléctrica,
entre etapas de salida y etapas de entrada. Se manifiesta por
la variacidn de la frecuencia de resonancia, provocada por
vibraciones de tipo mecdnico, producidas a consecuencia del
llamado efecto Larsen.

El origen de las oscilaciones mecanicas citadas
puede ser la vibracidn del aire contenido en el interior del
mueble de un receptor de televisidn, por ejemplo, cuando se
halla en funcionamiento el altavoz transductor, y desapare—

ceria, 1légicamente, con el empleo de elementos insensibles a
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aquellas oscilaciones de influencia indeseada.

El diodo semiconductor del tipo de reactancia
variable resulta practicamente insensible a las vibraciones
descritas, de manera que su aplicacidn a,los circuitos am-—
plificadores acordados, que funcionan en las bandas I y III,
representa una me jora considerable en los receptores.

La materializacidn de los perfeccionamientos que
se reivindican permitira, por otra parte, el mando o gobierno
dnico de los varios diodos que se incluyen en el amplificador-
convertidor de muy alta frecuencia a que se aplican.

Pare facilitar la explicacidn, se acompafia a la pre-
sente memoria dos hojas de dibujos, en los que se ha represen-
tado, a titulo de ejemplo ilustrativo y no limitativo, un caso
de realizacidn de los perfeccionamientos que se describen., La
descripcidn de los mismos se efectuard mediante su esquema
tedrico, lo que facilitard su ilustracidn y comprensidn.

En los dibujos:

La figuta 1 representa esquematicamente el circuito
equivalente simplificado de un diodo del tipo de reactancia
variable,

La figura 2 representa una aplicacidén elemental de
un diodo de la clase citada, acoplado a un circuito oscilante
inductancia-capacidad.,

La figura 3 representa el conjunto de los circuitos
oscilantes cuya regulacidn y acorde se hace posible mediante
la aplicecidn de los perfeccionamientos que se describen,

En la figura 1, la inductancia Ls representa el
efecto inductivo inherente al conexionado del diodo, la re-
sistencia Rs es la resistencia especifica del mismo, siendo

XCs wu reactancia, dnico parameiro variable y, por lo tanto,
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el de mayor importancia.

‘La reactancia real del diodo es, pues, la siguiente:

XCr = . donde w es la velocidad angular corres
1.
Cs

- w? I pondiente a la frecuencia en juego.

La capacidad es funcién del valor de la tensidén U
aplicada a los bornes del diodo, existiendo un valor C1 para
la tensién U1 minima y un valor C2 para la tensién U2 mixima.
Llamando Udif a la tensidén de difusidn, los valores de C1 y

C2 se hallan relacionados por la siguiente expresidn:

3

e = o1 || U1 + vdif

U2 & Udif

Por consiguiente, si en un circuito que siga la ley

f=1/2n \/1/1..0

substituimos la capacidad C por un diodo de reactancia variable,

de frecuencia

al variar el valor de la tensidn aplicada U tendremos una varia-
cién de la frecuencia f de resonancia, es decir, el gobierno de
la sintonia del circuito en cuestidn.

El principio tedrico anterior rige en el dispositivo

-amplificador—-conversdor al que se aplican los perfeccionamientos

que se reivindican. Podrd trabzjar en las frecuencias corres-
pondientes a las bandas I y III, de uso en televisidn, obtenién-
dose a la salida de los circuitos regulados una sefial de fre-
cuencia intermedia, aplicable a la etapa amplificadora de seifial
de cualquier receptor de televigidén de tipo comercial.

El dispositivo en cuestidn se fepresenta en esquema en

la figura 3. Las sefiales de muy alta frecuencia, denominadas vul-
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garmente VHF, captadas por la antena, se aplican a los
bornes A~A de un transformardor, cuya misidn es la de
referir las sefiales citadas a masa o chasis, ya que en un
principio, aquéllas se hallan en condicién de equipotencia-
lidad respecto a masa, lo cual podria dificultar el proceso
de amplificacidn.

Por efecto del transformador de alta frecuencia,
las sefiales aparecen entre masa y el emisor del transistor
amplificador Tr1, despuds de atravesar el filtro pasa-altos
selectivo en T, formado por las bobinas L1, L2, L3, L4, L5
¥y L6 y los condensadores C1, €2, C1', C2*' y C3. E1 citado
filtro se halla acordado a benda ancha y es conmutable, a
fin de operar alternativamenfe en las bandas Iy III.

La bgse del transistor Tr1 se halla referida & masa,
para las seilales de muy alta frecuencia, mediante el condensa-
dor C4.

El transistor Tr1, como se ha dicho antes, realiza
la primera amplificacién de las sefiales captadas por la antena,
las cuales se obtienen a su salida, si se selecciona la banda
ITI, entre losmbornes de la bobina L12, y si se selecciona la
banda I entre los bornes extremos de L12, L% y L20. La selec-
cién mencionada se realiza mediante un conmutador S3-54,

La inductancia L20 sirve asimismo, en el caso de
gseleccidén de la banda I, de reactancia de acoplamiento con
las bobinas L13 y L8. El conjunto de las cinco inductancias
citadas constituye un transformador de alta frecuencia acordado,
cuyo primario estéd formado por L12, L7 y L20 y cuyo secundario
lo forman L13, L8 y L20. Su factor de acoplamiento es sobrecri-
tico, por lo que su caracteristica de respuesta presenta dos

mdximos, separados exactamente en 5,5 megaciclos.
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El acorde del transformador en cuestién se consigue
mediante los condensadores Cpl1 y Cp2, para el primario, y los
Cs1 y Cs2, para el secundario. Cp2 y Cs2 son, en realidad, dos
diodos de reactancia variable y gracias a ellos puede obtenerse
el gobierno de la frecuencia del circuito. Como se ve, se apli-
ca a los citados diodos una tensién U variable mediante el
potencidmetro P1.

La conversién de frecuencias es posible por el fun-
cionamiento de un segundo transistor Tr2, que genera una fre-
cuencia propia, en virtud del circuito acordado conectado entre
su colector y masa y de la realimentacidn de sefial derivada
hacia su electrodo de gobierno (el ehisor) y obtenida por'
medio del condensador Cr.

E1l circuito oscilador, pepresentado asimismo por las
inductancias L9, L18 y L19, conjuntamente con el condensador
Col y &l diodo Co2 del tipo de reactancia variable, produce
oscilaciones sinusoidales entretenidas, de clase A, cuya
pulsacidn puede hacerse variar por modificacidn del valor
de la tensidn aplicada a los bornes del diodo Co2. La fre-
cuencia de dicha pulsacién se hace superior en 36,5 megaciclos
a la de las seflales de entrada, captadas por la antena y am-
plificadas por el transistor Tri.

Los condensadores C5 y C6 permiten realizar el
acoplamiento capacitivo de la sefial generada.por el transis-
tor Tr2, a los bornes de las inductancias L14 y L15, en las
cuales se induce, al mismo tiempo, una tensidén producida por
las corrientes de muy alta frecuencia que circulan a través
de las espiras de las,bobinas L13, L8 y L20, corrientes pro-
ducidas, asimismo, por la sefial de muy alta frecuencia ampli-

ficada por el transistor Tri.
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De esta manera, entre el emisor y la base del
transistor Tr3 se hallardn presentes las dos sefiales al
mismo tiempo, es decir, la Wltimamente citada Yy ia generada
por el transistor Tr2. En Tr3 se realizard, pues, una con-
versién en frecuencia intermedia de 36,5 megaciclos, resul-
tante del batido originado entre ambas sefiales.

La conmutacién de las inductancias que constituyen
el transformador sobre-acoplado, asi como de las que inter-
vienen en la generacidn de la sefial local, se debe a la razdn
antes indicada, de cubrir independientemente las bandas I y
III de frecuencias.

La sefial de frecuencia intermedia a 36,5 megaciclos,
después de atravesar un filtro de banda de acoplamiento, for-
mado por L10, L17 y L16, se halla disponible en el terminal
B, apta para ser aplicada a un amplificador acordado a dicha
frecuencia,

Los conmutadores S1, S2, S3. S4, S5 y S6 se accionan
simultdneamente por medio de un mando coaxial.

El potencidmetro P1, asi como el conmutador miltiple,
pueden sonstituir un conjunto, en el que se halle asimismo el
dispositivo descrito, o bien pueden disponerse fuera del mismo,
constituyendo en este Ultimo caso un sistems de mando o control
remoto.

Las tensiones de corriente continua necesarias para
el funcionamiento de los circuitos acordados que se han expli-
cado, pueden obtenerse del mismo receptor de telkrisidn al que
deban acoplarse aguéllos, siempre que se hallen debidamente
estabilizadas.,

El objeto de la presente invencidn, dentro de su

esencialidad, puede ser llevado a la practica en otras formas
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de realizacidn que difieran sélo en detalle de la indicada
a titulo de ejemplo, a las cuales alcanzard igualmente la
proteccidn que se recaba. Podrd, pues, realizarse este
circuito con los elementos y componentes mds adecuados y
con los accesorios mds convenientes, por gquedar todo ello

comprendido en el espiritu de las reivindicaciones.

I=
le
[
1>

Se reivindica como objeto de la presente patente
de introduccidn:

l.- Perfeccionamientos en los circuitos amplifica-
dores y convertidores para las bandas I y III de televisién,
caracterizados porque el acorde de los circuitos resonantes
que integran los dispositivos amplificadores y conversores
para las bandas citadas de frecuencia, se realizada con el
concurso de diodos semiconductores del tipo de reactancia
variable, que presentan la caracteristica de que una viria-
cidn en el valor de la tensidén aplicada a ellos se traduce
en una variacidn de su capacidad intrinseca, disponiéndose
los citados diodos en la etapa de transferencia de las
sefiales amplificadas por un primer transistor, a cuyo emisor
se aplican las sefiales captadas por la antena receptora, rea-
lizandose la citada salida y transferencia mediante un trans-
formador de muy alta frecuencia acordado, constituido cada
uno de sus arrollamientos por una pluralidad de devanados
que determinan un factor sobrecritico de acoplamiento, con
una caracteristica de respuesta formando dos médximos de fre-
cuencia, separados por una diferencia de 5,5 megaciclos, ¥y
disponiéndose asimismo dichos diodos en la etapa de oscila-

cién local,
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2.- Perfeccionamientos en los circuitos amplifica-
dores y convertidores para las bandas I y III de televisidn,
segin la anterior reivindicacidn, caracterizados porque los
diodos de reactancia variable se hallan montados, respecti-
vamente, en el primario y en el secundario del transformador
de muy alta frecuencia que constituye la salida de las fre-
cuencias amplificadas, cuya regulacién se obtendrd por modi-
ficacidn del valor de la tensidn aplicada a los citados dio-
dos, gracias al empleo de un potencidmetro que actia como
divisor de tensidén, realizdndose mediante un segundo transis-
tor la generacién de una frecuencia local para su batido con
la de entrada y produccidén de la correspondiente frecuencia
intermedia, controlada por un tercer diodo a reactancia varia-
ble que se halla acoplado al circuito inductivo del oscilador
local.

3.- Perfeccionamientos en los circuitos amplifica-
dores y convertidores para las bandas I y IIT de televisidn,
segin las anteriores reivindicaciones, caracterizados porque
las sefiales de entrada en muy alta frecuencia, captadas por
la antena, se aplican a2 un transformador de referencia a masa
a efectos de eliminacidn de su condicidn de equipotencialidad,
mientras que la seleccidn de bandas tiene lugar mediante un
filtro selectivo del tipo pasa-altos en T, constituido por
una. pluralidad de bobinas y condensadores, que resultan
puestos en circuito mediante unos conmutadores de seleccidn,
que juntamente con otros conmutadores anexos a los circuitos
resonantes a acordar, pueden accionarse simulténeamente, par-
ticularmente los de la @ltima funcidn citada, cuyo eje unico
de gobierno podri realizar 1é puesta en circuito .0 exclusién

de los conmutadores en cuestidén, en asociacidn con el poten-
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cidmetro de regulacidn de la tensidn aplicada a los diodos

de reactancia variable.,
4,- PERFECCIONAMIENTOS EN LOS CIRCUITOS AMPLIFICA-

DORES Y CONVERTIDORES PARA LAS BANDAS I Y III DE TELEVISION.

Consta la presente memoria descriptiva de diez
hojas, mecanografiadas, numeradas, foliadas y escritas por
una sola cara, acompaflada de una hoja de dibujos.

Barcelona, para Madrid, a 91 JUN. 1966

CAMILA PAISAL BLANCO

D. 2.
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